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2e Biographie wlchtiger SRAM-Typen
2.7, U 202D

2.1+1. Kurzcharakteristik /11/

Speicherkapazitéy 1024 Bit ( 1 K Bit )
Organisation 1 K x 1 Bi¥ .
Zugriffszeits 4C0 ns (fir Crundtyp U 202 D

250 ns (fiir Selektionstyp U 202 DAY

800 ns (fir Amateurtyn S 202 D)
Betriebsspannung + 5V 5 % |
TTT~Kompatibilitdt filr alle Anschliisse
mristate~Ausgang
Datenein- und —ausgang getrennt _
Sehlafzustand mézlich durch externes Absenmken dex Belrlehs-
spannung | |
16-poliges DIL-Plastgehduse
Umgebungstenperatur O ses ’20‘& ¢
n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie (nSGT)
Vergleichstyp 2102 A3 pinkompajibel zu gesamben 2102-Spekirum
und zuw KP 563 Fy2 (SU)»

241e2e Schalibild, AnsehluBbelepung, MaBbild
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Bild 6.3 : Schalthild , AnschluBbelegung
und ManBbild des L2020
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WE 3] %] A _ . DT Doteneingarng
a1 T4 E &g D0 Datenausgang

o —— - Uge Versorgungsspannur
Al E :@ oo Ugg chsseg 9
A3 [&] (7] or
Ae 7] 101 Uee
as [E (3] Uss

zu Biid 6.3

Abmessurigen (mm] unt Masse

0,5 min.
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Rauform: 21.2.1.2.16 TGL 26713

“Masses: : CHe '1,2 g

Typstandard: TGL 38995



6:2¢123e  Furkilonsbeschreibung

Der Schaltkreis U 202 D besteht aus folgenden'Teilschaliungens
(siehe Bild 6.4.)

= Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten ( 1024 Bit )

= 5 Adresseneingangsschaliungen zur Zeillenstcuerung

- 5 Adresseneingangsschaltungen zur Speltensteuerung -

- 32 Spaltendekoder mit Ein- und Ausgabeschaltung

s 32 Zellendekoder

-~ Ein-/Ausgabesteuerschaltung

- Schlaefsteverung

Der Birgang ?.‘E erlavbt die ALuswahl eines begtimmben Séhaltkreices
in einer Zuszammenschaldtung. Tine Erweitezunﬁ des Speichers durch
ein verdrahtetes ODER wird durch ien‘:‘ua-ﬂusgang (I0W, HIGH, hoch-
ohmig) ermiig;l.ichto

Bei Betrieb des Speichers sind folgende Pebtriebszustinde zu unter=
scheiden: Ruhezustand, Lesen, Schreiben und Schliafzustahd.

Tm Ruhezustand ( CS = HIGH ) ist die Datenein- und -—zusgabe ge=

sperrte. Der Ausgang DO ist hochohmig. Enftsprechend der angelegten
gdresse ist eine Speicherzelle aktiviert.

Beim Tesen ( &8 = oW, #E = HIGH ) ist die Information der zusge=
'wahlten Speicherzelle nach Ablauf der Zugriffszeit tmc nicht—.
negiert am Ausgang vorhanden. '

Beim Schreiben ( CS = IOW, WE = IOW ) wird die Information .von DI

in die ausgewihlite Speicherzelle eingeschriebens

Zussmmenstellung der stdtischen Bedingungen fiir diese Zustande:

_ s W ______. DI D0’ .

Ruhezustand H x x hochohuig
gesperrd

Schreiben L &I L L L

Schreiben H L I H H

Tesen L H oo ¥ Ai"

i

x ¢ belicbiger Zusiand ;‘fﬁit}‘ Inhall der susgewdhlien Speicher-
| bl
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Bin SchlaPzustand ist wihrend des Ruhezustendes durch Absenken der
Versorgurgsspannung Uqes méglich. Durch eine Indikatorschaltung wird
die Spannungsabsenkung erkanniy und blockiert den Signalweg 2zwischen
der ;&ﬂresseneingangsschaltuﬂg und Zeilendekoder. Dadurch sind alle
'Speicherzellen iscliert und gegen Stdrungen geschiitzts Bin Lesen

und Schreiben ist in diesem Zustand nicht miiglich'.

Die zeitlichen Bedingungen fiir die Zustinde Lesen, Sfchreiben und

gan Schlafzusiand sind aus den Zelbdiegrammen { Bild 6«Bs) ersichilich,

r——im:—#mﬂlﬂu-ﬂ rown STl AN IR . GO e T s e m—— — -I
! P e l
40 1! g ‘ % Speichermatrix
! i @
At o= ° 3 S | :ﬁ 1024 Speicherzellen | I
A2 9{—" % T [TE™ mit 32 Zeilen *
| 0 - > i
3ot 8 o MY und 32 Spaltert
! ! = b
‘n _ l—uﬁn-_- - i 1 qpaprali e l
58 %32. 33i32 i
132 Spaltendekoder
i mit Eirr-/Ausgobe =
schaltung

i
B
i
e e

I WE €S U2 a5 46 a7 A8 &%

| Bild 652 Blackschalibild
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E.2.1e4s Grenzwerte

Llle Spannuongen sind euf Masse bezogen.
Fenngrife Kurz- Einheit KXleinst~ GrifSt-
zeichen wgrt ware B
Betriebsspannung ' Ups v ~045 ?
Eingangsspannung &n allen Uy v «0,5 | 7
Einghngen ' )
Ausgengsspannung Ug v . «0,5 7
Verlustleistung P, . W - 1
Betriebsumgebungstemperatur | 19 a Ca 0 70
Legerungstemperatur 19 g O =55 125

Fl

6.2.7.5. Betriebsbedingungen

Statische Bedingungen ( alle Spannungen sind suf Masse bezogen ).

Kenngrobe Kurz- Einheit Xleinst=- GrofRt=
| zeichen wart wert

Versorgungse= Uos v 4,75 5,25

spanoung

Spannung

Eingangs-HIGH- U v 2,0 UGG

Spannung

Schlafspennung Usos v 2,0 -

Tmgebungs- 19 a O 0 8

temperatur

e . —



Tynamische Bedingungen (siehe Bild 6.6.)

Eenngrode Kurzzei- Binheit® U202D U202 DA S 202 D

chen (Kleinst- (Kleinst- (Kleinst-
warte) werte) werte)

Dauer des tRﬂ ne 400 250 800

Tegezyklusses

TDauer des by ns 400 250 800

Schreibzyklusses

Adressenbereit- taw ns 20 20 20

st21lzeit

Schreibimpuls- Fyrp ns 300 180 600

breite

Adressenhaltezeit tWR ns 0 9] 0]

beziiglich WE

Datensetzzeit Spm ns 300 180 600

Datenhaltezeit tDH ns -0 0 o

beziiglich WE

C8=I0W=-Zeit im tow ns 300 180 &00

Schreibzyklus

"Binschlaf"- tsp ns 0 0 0

Verzigerung

Mhufwach"= taa ns 400 250 400

Verzigeruhg



€.2.1.8, Kennwerbe

Statische Kennwerte (alle Spannungen auf Mgsse bezogen, einge=

¥lemmerte Werbe gelten nur fir Amateurtype S 202 D )

KenngrofBe Kurze Tinheit ~ Binstellwerte Xleinst- . GroSt-
zeichen wert werh
Eingangssperrstrom Ir jﬁﬁ- Upp = Up= 5,25 7 = 7 (10)
Ausgangssperrstrom  /In/ Kuﬂ Uge = 5:25 7
UO = 0 bis
5,25 7V - 7 (10)
Stromaufnehme U 202 B Ty mA Upg = Uy = 5425V - = 45 (100)
Stromaufnahme U 202 DA 65
Ausgangsspann U v Tnp = 4” Ay
gangsspannung oL | ce = H72 Oy 4
n " -
10w Top = 2,1 mA i (0,8)
Ausgangsap&nnung Uag - Upg = 575 V 5y (2
RETIGH" Ty = =100 uA ’
Bingangskapazital GI PP Ur = oV - 5
(alle Elngénge)
Ausgangskapaziiet CO PP UD = 07V
10
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Dynamische Xennwerte ( siehe hierzu Bild GaGa)

S i - - -

Eenng:dfe Eurz= Eipheit Fipstellwerte Kleinst-  Groft-

zeichen , wert wert

Zugriffszeit fiir tacc 18 - 400
T 202 D
Zugrifiszelt fir Bingangspegel: = ‘250
U 202 DA Uy, = 0,8 ¥
Zugriffszeil fir _ _ 800
Uy =27V
8202 D
Ausgangsverzdgerung tGD ns - 200
fiir T 202 D EiﬂganESPEEel
Ausgangaverzigerubg U&L =087V - 130
fiir T 202 DA - U= 2 7
Lusgangsverzdgerung - 10O
fir 8 202 D
Giltigkeitsdaver der tDH1' ns _ Jity] -
Einsangapegel

DO~Informe nach Adres=— 8

— UIL= O’SF 3 -
sendnderung

UIH= 2V

Filtigkeitedauer der
DO-Taform. nach 0S5~ tDHE ns ' | o -

Enderung

+5V

= SAY 17

12020 pol— : —oUo

== 100 pF

Bild 6.5: Ausgangsbeschaltung dés U202 I, die far
die Measung der dynamischer: Kennwearte
verwendet wird



Adresserr

Do

Adressen

DJ

Uee

Unn

U
Uan

Uae

_uoH'

UgL

Uz

Uz

Use

Uee

Lesezyklus
1 — the
157
la tco
%,5;;
tacc "
hochohmig (T.S:) ;‘2"’99&,_,., R hockohmi
. Ek-nz;}u.g > E'r,s_.j
. Eonr | '
Schrelbzyklus
-~ fH’C
L ; t_'f-:hl’ - twe L
. |
] Ll o twp .
Tt - tﬂw ng -
| %s v  Daten stabil ><
~ Schlafzustand
2V
tae *
w5V
H— ~r=tscs

Bild 6,6: Impulsdiggramme des LL202 D





